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RESENJA

l.a) Ugp=-2R(lg +1g,)
b) UT :_ZR(lGl+ IGZ) Rr
Rr=2R A

+

U,

- B
C) Por =2R(l g, +16,) 1 o
d) Py =0
e) |U|=4R(b1tlc2)/3
f) R. =R =2R

2. Ryy =R +(f+DR,

3.a)=1AL =jAlL == 3AlL=(3—j)Als=5(1-A

b) Zy = (1 — )0

c)C =04mH,R = 1Q

d) i;(t) = V2Acos(wt), i,(t) = V2Acos(wt + 90°), i5(t) = gAcos(wt + 180°), i,(t) =
1.11v/2Acos(wt — 63.43°),i5(t) = 1Acos(wt — 45°)

5.a)R; = VC%EV“ = 4.428I0

b) Ag = 9%
c)A, = 100

6. Tranzistor M uvek provodi u zaéenju, jer jeVi>0 a gejt i drejn su kratko spojeni. Ako je
vy <V,
tranzistor M je neprovodan te je

ipy = %((VDD —v) — Vt)z =0.

Tranzistor M je na granici provdenja sa strujom jednakom nuli, te je
vy = vy =Vpp—Ve =" =15V,

Kada jev; > vy, =V, tranzistor M provodi. Na granici izmiu triodne i oblasti zaéénja vaZzi
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Upsy = Vgs1 — Ve > vy = vy — Vg

Za tranzistor M u zastenju vazi

ipy = kz_n(vu — V)2 =ip, = kz_n ((Vpp —vy) — Vt)z,

vy =Vpp—vy =3V —vy.

Sada se, na osnovu slétejedna&ina, moze odrediti granica dva rezima za tranzistor
v = vy — Vg,
VDD — Uy = Vy — th
Uy < Vyas = (VDD + Vt)/2 = 3VDD/4‘ =225V,

te je

V=V = VDD/4‘ =0.75V.
Kada tranzistor Mprovodi u triodnoj oblasti onda vazi

Ip2 = %(Z(UU — Vv, —vpe) = % ((VDD —v) — Vt)2|
2 (UU — %) Vp—Vpz = (% — v,)z,

Vipn2
DD2 __

_O'
8

Uiz — Uy +
te je

vy— UU2—VDD2/2 Vil
vl == .

2
Na granici opsega ulaznog v
napona, kada jey = vys = Vpp 'z

0.44V.

Vis

Sika 6
Karakteristika prenosa analiziranog kola prikazjgnaa slici 6.



